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Показатель преломления 300  
Поле анизотропии 104 
— Холла 192, 198  
Полуметаллы 147  
Полупроводники n-типа 147 
— p-типа 147 
Поляритонный эффект 222  
Поляритоны 67, 72, 351, 452  
Полярон 248, 252 
Представление чисел заполнения 140  
Преобразования Хольштейна—
Примакова 107  

Приближение беспорядочных фаз 95 
— Дебая 57 
— Эйнштейна 57 
Приведенные волновые векторы 21 
Примеси акцепторные 147 
— донорные 147  
Проводимость дырочная 146 
— несобственная 292 
— примесная 292 
— собственная 292 
— электронная 146 
Продольная релаксация 273, 276 
Пространственная группа 25 
— дисперсия 362, 449 
— решетка 11 
Процессы переброса 50, 226 
Прыжковый механизм 532 
Радиационное время жизни 273, 576  

Разрешенные переходы 318  
Расширенное k-пространство 123  
Резонансное свечение 575  
Релаксация поперечная 273 
— продольная 273  
Решетка Браве 11 
Светоэкситоны 351  
Синглетные возбуждения 503 
— экситоны 503 
Силовая матрица 42 
Силы осцилляторов 353 
Симметричная ячейка 14 
Сингонии 12 
Система координат волнового 
ректора 356 

Слияние полос 30 
Солитоны 422 
Спиновые волны 104 
Спин-орбитальное взаимодействие 
104 

Спин-спиновое взаимодействие 104 
Существенные винтовые оси 25 
Температура вырождения 154 
— Кюри 102, 538 
— Нееля 103, 538  
Температурное излучение 576 
Тензор проводимости 191 
— обратной эффективной массы 125 
— удельного сопротивления 191  
Термализованная люминесценция 

578  
Тождество Вейля 612 
Томас-фермиевский радиус 
экранирования 97 

Точечная группа симметрии 12  
Трансляционная симметрия 11  
Триплетные экситоны 314, 505  
Тушение люминесценции 577 
Узельное представление 333  
Установившийся режим 583 
Фактор-группа 26 
Фактор Дебая—Валлера 87 
Ферми поверхность 145 



Ферми 
— распределение 153 
— энергия 141, 145  
Флуоресценция 505, 577  
Фотоны акустические 38 
— оптические 43 
Фосфоресценция 505, 577 
Фотоны в кристалле 75 
Френкелевские экситоны 334 
Функция формы полосы поглощения 

377 
Химический потенциал 153  
Холла коэффициент 197  
Хольштейна— Примакова 
преобразование 107 

Центрированные моменты 440, 592  
Циклические граничные условия 19 
Циклотронная волна 190 

Циклотронная частота 161, 187 
Циклотронное затухание геликонов 
189 

Циклотронный резонанс 172 
Частота ларморовская 161 
— циклотронная 161, 187 
Широкополосное поглощение 414 
Экранированный кулоновский 
потенциал 97 

Экситон-магнитные возбуждения 551  
Экситонная молекула 326  

Экситоны Ванье—Мотта 312, 429 
— вибронные 403 
— диамагнитные 321 
— квадрупольные 362 
— магнитные 362 
— непрямые 318 
— одномерные 321 
— продольные 451, 454 
— Френкелевские 334 
— частицеподобные 422 
— электрические 358  
Электронная проводимость 146  
Электронные полупроводники 147  
Элементарная ячейка Вигнера—
Зейца 14 

— — кристаллографическая 15 
— — примитивная 11  
Энергия спаривания 280 
— Ферми 141, 145  
Эффект Купера 280 
— Мейснера 279 
Эффективная масса магнона 109 
— — циклотронная 166 
— — экситона 335, 346 
— — электрона 271 
Эффективное волновое уравнение 

527 
 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































